'20년 지정테마 과제 제안요청서
1. 취지 및 추진 방향
   - 지정테마 과제공모는 국가적으로 필요한 기술분야 또는 육성분야를 
학계와 산업계의 의견을 반영하여 연구테마를 지정하고 과제를 공모하여 
국가 과학기술의 혁신 및 연구저변 확대에 기여하고자 함
cf) 자유공모는 연구주제, 기간, 예산의 제한 없이 자유롭게 과제 제안
   - 혁신적이고 도전적인 과제로 과제완료 후에도 관련 산업체와 공동연구가 가능하거나 또는 시제품 제작으로 사업화 가능한 실용화 기술을 권장함 
2. 요구조건
   2.1 연구 목표 및 내용 관련 사항
   - 차별화된 요소 기술 및 IP 확보 전략
   - 국제적 경쟁 기술(state-of-the-art)과의 차별성/수월성 제시
   - 제안하는 분야의 현재 기술적 bottleneck 및 구체적 해결 방안 제시
   - 본인이 수행중인 국가과제 등 진행과제와 중복 없이 차별화 방안 제시
2.2 연구결과의 평가방안 제시
   - 제안자는 연구결과물의 객관적인 평가방법 및 평가기준을 제시해야 하며, 평가기준을 선택한 사유와 함께 정량적인 평가지표 포함
   - 평가 지표는 추상적이거나 정성적인 파라미터들을 나열하지 말고, 구체적인 정량 수치로 지표간 trade-off를 감안하여 복합적인 지표로 제시
 

3. 공모 테마: Disruptive 반도체 구조 및 구현 기술
□ VNAND와 FinFET과 같은 새로운 반도체 구조를 구현하여 물리적 한계를 극복할 수 있는 소자/소재/계산/융복합/공정 기술
[분야 및 공모 예시]
- 혁신적인 새로운 반도체 구조 및 구조화 연구
 ∙ 기존에 없던 새로운 Transistor 접합 구조 및 구현을 위한 기술
 ∙ Scaling 한계 극복을 위한 PERI 소자의 Stack 구조화(예. Stackable MOSFET)
- 구조의 이론적인 한계를 규명하고 breakthrough를 이끌어 낼 수 있는 시뮬레이션 
 ∙ 다양한 계면 상태(defect, roughness 등)에 따른 Leakage 특성 확인 기술 및 최적의 insulator를 계산하여 제시 가능한 기술
 ∙ Stacked MOSFET 전산모사 기반 최적화 기술 및 Thermal, Stress 등 외적 요인에 따른 물리적/전기적 특성 변화 모델 정립 기술
- 동종/이종 기술간의 융복합화 연구로 기존 구조의 한계를 극복할 수 있는 연구
∙ Device + New material 요소기술 융복합 
(예. IGZO, ITGO 등 채널층, 3D contact/interconnection 전극, Selector 소재)
∙ Device + Device 융복합 기술 (예. 새로운 Cell 구조, Hybrid 메모리)
- 기존 공정과 적합성을 유지하면서도 구조 혁신이 가능한 공정
 ∙ Thermal, pressure, stress 등 공정변수에 따른 Stackable MOSFET 기술
 ∙ Sequential 3D 적층 기술(On-metal MOSFET), Wafer align bonding 기술(Hetero stack) 등 3D MOSFET 기술
∙ 극미세 Pitch Chip Bonding stack 기술, 3D Packaging 플랫폼 기술


4. 신청자격
   - 국내 대학 교원(전임, 비전임) 및 부설연구소 연구원
   - 공공 연구기관(국공립 및 정부출연연구기관 등) 연구원
   - 기업 부설연구소 연구원 (대기업 계열 제외)
   ※ 연구책임자 및 참여연구원은 국내 소재 기관 소속(내국인, 외국인, 국내거주 재외동포 참여가능)되어야 하며, 과제 수행 기간 중 국내 상주해야 함
5. 지원규모
   - 기간 및 연구비: 과제별 3년 이내 / 예산은 연구자가 합리적으로 제안
(1단계 최대 3년 지원 이후 우수 과제에 대해 후속 지원 예정)
   - 연구책임자가 희망하는 경우에는 산업계 Needs 파악을 위한 R&D교류회,
IP권리 확보를 위한 지원, 그 외 창업 및 사업화를 위한 전문가 멘토링 등
사업화 촉진을 위한 다양한 지원 가능
6. 과제신청 및 심사
    - 접수 기간: '20년 3월 23일(월) 08:00 ~ 4월 3일(금) 17:00까지 
    - 신청 방법: 센터 홈페이지에 「연구제안서」등록 
      ※ 연구책임자 본인의 명의로 회원 가입 후 과제 접수
    - 심사 절차 
      ·국내 석학 및 전문가로 심사위원단을 구성
      ·서면 심사는 소속기관/제안자를 공개하지 않는 5페이지 이내 연구제안서를 Blind 심사로 진행하며, 서면 심사 선정과제에 한하여 20페이지 이내 연구계획서를 접수하고 발표 심사 진행, 필요 時 현장 실사


    - 주요 심사포인트: 연구 독창성과 탁월성을 절대평가 방식으로 심사
      ·서면심사 : ① 기술·산업·사회적 Impact,
                   ② 연구의 독창성 또는 혁신성, ③ Feasibility
[bookmark: _GoBack]      ·발표심사 : 서면심사 심사 항목에 추가하여 연구계획의 적절성, 연구진 역량
                   등을 심사
7. 진행일정
    -『연구제안서』접수        '20년 3월 23일(월) 08:00 ~ 4월 3일(금) 17:00
    - 서면 심사 결과 발표      '20년 4월 24일(금)
    -『연구계획서』 접수       '20년 5월 18일(월) 17:00 
    -『발표자료』 접수         '20년 5월 25일(월) 17:00
    - 발표 심사                '20년 6월 15일(월) ~ 6월 26일(토) 中
    - 선정 과제 발표           '20년 7월 7일(화)
    - 과제 협약 및 연구비 지급 '20년 8월 中
8. 기타
   - 자격요건, 연구비 등 관련 내용은 홈페이지의 FAQ를 참조바랍니다.
      연구제안서, 연구계획서 양식은 홈페이지 테마공모에서 다운받으시면 됩니다.
      (삼성전자 미래기술육성센터 홈페이지: http://www.samsungftf.com)
    - 관련 문의는 삼성전자 미래기술육성센터 사무국으로 연락바랍니다.
(material.ftf@samsung.com, T.02-6147-8655)

- 이 상 -



